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摘要(译)

本发明公开了一种椭圆膜单元结构电容式微超声传感器环形阵列及电路
系统，工作单位为椭圆膜次级阵列。椭圆膜次级阵列还包括：椭圆振
膜、椭圆膜次级阵列顶电极、椭圆膜次级阵列顶电极引出PAD，椭圆膜
次级阵列顶电极分布在椭圆振膜上方，每个椭圆膜次级阵列顶电极连接
对应椭圆膜次级阵列顶电极引出PAD。FPGA控制发送端对各路器件单元
扫描发送相控脉冲信号，通过相控阵实现椭圆膜单元结构电容式微超声
传感器环形阵列的发射声波的聚焦与平移；接收器件接收各路超声回波
信号，通过前置放大器与模数转换模块(Analog to Digital，以下简称AD)
读入FPGA内存，根据接收信号相位以及信号幅值信息进行成像。本发明
增大了环形成像阵列的扫略面积与椭圆振膜接收灵敏度。
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